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RXO Hi 1 1 5 AVRxo M RX #| TX AZ 4 — — 100 mvV
RXO [ HL IrxoL RX J5={ 75 — — UuA
RXO ¥ HL i IrxoH RX 7720 1.0 — 3.0 mA
RXI i A\ Hi BH Rrxi 35 5.0 8.0 KQ
R Ver RX ﬁj}; ﬁog;:;yﬁ;&w 24.5 — 325 dB
RIE L PRI 1.0KHz
TX 7= Grx TXI=250mVrms 4.0 6.0 8.0 dB
RX X} TX 77 23 AGry 40 44 48 dB
E XSV Grxi TXI=250mVrms -16.5 -13 -8.5 dB
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